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Jack Kilby,
Robert Noyce

Merve Galigir ve Dr. Adil Denizli

Hacettepe Universitesi, Kimya BélimU, Beytepe, Ankara

Jack St. Clair Kilby (8 Kasim 1923

- 20 Haziran 2005), 1958'de Texas
Instruments (Tl)'da calisirken (Robert
Noyce ile birlikte) ilk entegre devrenin
gerceklestirilmesine katilan Amerikali
bir elektrik mUhendisiydi. 10 Aralik
2000'de Nobel Fizik Oduli'ne layik
goruldd. Noyce'un monolitik IC'sinin
temeli, 1959'un baslarinda Jean Hoerni
tarafindan gelistirilen dlzlem sureciydi.
Hoerni’'nin dlzlem sdrecinin temeli ise
1957'de Mohamed Atalla tarafindan
gelistirilen silikon yizey pasiflestirme ve
termal oksidasyon yontemleriydi.
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2g Bilim
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Kilby aynica el hesap makinesinin ve
termal yazicinin da ortak mucididir ve
bunlar icin patentleri bulunmaktadir.
Aynca yedi diger icad i¢in de patentleri
vardr. Kilby, lisans egitimini Urbana-
Champaign'deki Illinois Universitesi'nden
aldi, burada Acacia kardegliginin fahri
Uyesiydi. 1947'de elektrik mihendisligi
derecesini aldi.. Milwaukee'deki Globe-
Union  corporationin  bir ~ bolimad
olan Centralab’da c¢alisirken 1950'de
Wisconsin-Madison Universitesi'nden
elektrik mihendisligi yiksek lisansint aldr.
Robert Norton Noyce (12 Aralik 1927
- 3 Haziran 1990), “Silikon Vadisi'nin
Belediye Bagkam” olarak lakaplandinlan
Amerikali bir fizik¢iydi. 1957'de Fairchild
Semiconductort  ve  1968'de Intel
Corporationt kurdu. Aym zamanda kigisel
bilgisayar devrimini tetikleyen ve Silikon
Vadisi'ne adini veren ilk monolitik entegre
devre veya mikrocipi gerceklestirmesiyle
de tamnir. Noyce, Grinnell, lowa'da biyuda.
Liseye giderken matematik ve bilim
alaninda yetenek gosterdi ve son sinifinda
Grinnell College birinci simf fizik dersini
aldi. 1945'te Grinnell Lisesi'nden mezun
oldu ve o yilin sonbaharinda Grinnell
College'a girdi. 1958'in ortalarinda, yeni
ise alinmig bir mihendis olan Kilby'nin
Texas Instruments (TI)'de yaz tatili hakk
henliz yoktu. Yazi, genellikle “sayilann
zorbalig?” olarak adlandinlan devre
tasanmi sorununda ¢alisarak gecirdi ve
sonunda devre bilegenlerinin yar iletken
malzemenin tek par¢asinda toplu olarak
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Uretilebilecegini sonucuna vardi 12
Eylil'de, bulgulanni sirket yonetimine,
Mark Shepherd da dahil olmak Uzere,
sundu. Onlara bir osiloskopla bagli bir
parca germanyum gosterdi, bir anahtar
basildi ve osiloskop strekli bir sinis
dalgas1 gdsterdi, yani entegre devresinin
calistigin1 ve bu yolla sorunu ¢6zdiGgini
kanitladi. “Minyatirlestirilmis Elektronik
Devreler” icin ABD Patent 3,138,743,
ilk entegre devre, 6 Subat 1959'da
dosyaland.

Jack Kilby'nin 1958'de ilk hibrit entegre
devreyi (hibrit IC) icat etmesinden sonrg,
Noyce 1959'da bagimsiz olarak yeni bir
tip entegre devre olan monolitik entegre
devreyi (monolitik IC) icat etti. Bu, Kilby'nin
uygulamasindan daha pratikti. Noyce'un
tasanm silikon yapiliydi, oysa Kilby'nin
¢ipi germanyumdan yapilmisti. Noyce'un
icadr ilk monolitik entegre devre ¢ipiydi.
Kilby'nin 1C'si dig baglantilara sahipti
ve seri Uretime uygun degildi, ancak
Noyce'un monolitik IC ¢ipi, tim bilesenleri
bir silikon ¢ipi Uzerine yerlestirdi ve
bunlan bakir hatlarla bagladr.

Noyce'un monolitik entegre devresinin
temeli, 1959'un baslarinda Jean Hoerni
tarafindan gelistirilen dizlem sireciydi.
Hoerni'nin dizlem slrecinin temeli ise
1957'de  Mohamed Atalla tarafindan
gelistirilen silikon yizey pasiflestirme ve
termal oksidasyon yontemleriydi.
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